
 

 

 

              

ACS772系列
 开环式高精度线性电流传感器

 

1.产品介绍 

电流传感器模组，为交流或直流

、

济、精确的解决方案，广泛应用于工业

信系统中交流或直流电流检测

、

机控制、负载检测和负载管理

器、光伏逆变器、UPS、过流保护和中低功率变频器

电流检测等应用。 

ACS772由高精度、低噪声

流导体路径（位于模具表面附近

场，芯片会将其转换为与输入电流成比例的电压信号输出

 

ACS772输出电压由低偏移

工厂内部会对输出电压进行精确

脚 5)时，芯片的输出具有正斜率

实现低耗能。导电路径的端子

得 ACS772电流传感器模组可以

术。 

2.产品特点 

 快速的输出阶跃响应时间：

  

              

ACS772系列是一款基于霍尔效应原理的开环式

交流或直流检测提供了更加经

广泛应用于工业、商业和通

信系统中交流或直流电流检测。该产品可以用于电

管理、电源和 DC-DC 转换

过流保护和中低功率变频器

导电路径的端子

、低温漂线性霍尔 IC、磁芯及低插入电阻

至

位于模具表面附近）组成。流经此导体路径时的外加电流会产生一个磁

将其转换为与输入电流成比例的电压信号输出。 

： 

、斩波稳定的 BCD 霍尔 IC 提供，根据不同电流量程

精确校准。当施加的外部电流流过传导路径

芯片的输出具有正斜率(>VOQ)。该传导路径的内部电阻典型值

(引脚 4和引脚 5)与信号端(引脚 1

电流传感器模组可以在电流检测应用中使用，而无需使用其他昂贵的隔离技

ACS772系列所有引脚均镀锡，封装材料不含铅，符合 RoHS 标准

4μs 

 

 

 

磁芯及低插入电阻（0.12mΩ）电

流经此导体路径时的外加电流会产生一个磁

根据不同电流量程，在

电流流过传导路径(从引脚 4到引

路径的内部电阻典型值为 120uΩ,可

至 3)电气隔离。这使

而无需使用其他昂贵的隔离技

标准。 

www.jsmsemi.com 第1页,共15页

JS
MI
CR
O 
Se
mi
co
nd
uc
to
r



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 单电源供电：4.5-5.5V 

 65kHz 信号带宽 

 零磁滞 

 内部导体电阻:120uΩ 

 输出电压 2.5V 或 50%VCC 

 极其稳定的静态输出电压 

 工作温度：-40℃～125℃ 

 检测范围：±50A，±100A，±150A，±200A， 

 安规相关认定：（UL Ready） 

介电强度：4800Vrms  1min 

隔离工作电压：990 VDC or VPK，680 Vrms 

电气间隙：5.2mm 

爬电距离：7.2mm 

 封装形式：CB-2-3 

3.产品应用 

UPS（不间断电源）、电机相位和轨电流检测、直流电源、过流保护、中低功率变频器

电流检测、充电器和转换器 
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ACS772系列
 开环式高精度线性电流传感器

 

  



 

 

 

 3.原理框图

Regulator Programming
Contral

EEPROM and
Control logic

Temperature
Sensor

Sensitivity
Control Offset Control Temperature

Compensation

Signal Processing

Vcc

CBYPASS

（Programming

Vout

）

CL

GND

（Programming）

GND

IP+

IP-

 

  

（Programming）

4.应用电路 

应用 1：ACS772输出一个模拟信号 VOUT，该信号在指定的范围内随双向交流或直流初

级采样电流 IP线性变化。CF用于优化噪声管理，其值取决于应用程序。 
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ACS772系列
 开环式高精度线性电流传感器
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ACS772系列
 开环式高精度线性电流传感器

 

  



 
 

 

              

 

5.引脚定义及封装 

6.极限参数 

符号 参数

VCC 电源电压

VOUT 输出电压

输出电流源IOUT(source) 

输出电流沉IOUT(sink) 

工作环境温度TA 

TS 存储温度

引脚号 名称 

1 VCC 

2 GND 

3 VOUT 

4 IP+ 

5 IP- 

 

              

 最小值 最大值 

 电源电压 - 6 

  输出电压 - VCC+0.5

 输出电流源 - 80 

 输出电流沉 - 40 

 工作环境温度 -40 125 

 存储温度 -50 125 

说明 

电源 

地 

模拟输出信号 

 采样电流的端子

 采样电流的端子

 

 

单位 

V 

 V 

mA 

mA 

℃ 

℃ 

 

 

  

 
    TJ  最大结温 - 165 ℃

Endurance EEPROM 编程周期数 200 - cycle 

 
电流采样端瞬态冲击

电流 
IP1pulse 100ms 100 A 
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注意：芯片处于极限参数下，会导致芯片功能不稳定，长时间处于此环境下会损坏芯片 

ACS772系列
 开环式高精度线性电流传感器

 

  



 

 

6.1 隔离特性 

符号 参数 测试条件 额定值 单位 

VISO 介电强度 测试 60 秒 4800 Vrms 

VWFSI 隔离工作电压 单一隔离 
990 VDCorVpk 

680 Vrms 

DCL 电气间隙 输入端子到输出端子的最短空气距离 5.2 mm 

 DCR 爬电距离 输入端子沿着塑封体到输出端子的最短距离 7.2 mm 

6.2 ESD参数 

符号 执行标准 最大值 单位 

VESD 人体放电模式 HBM JEDEC JS-001-2017 5 KV 

6.3 过流能力 

符号 参数 测试条件 额定值 单位 

  

TA

IPOC

=25℃，持续时间 1秒，占空比 1% 1200 A 

TA=85℃，持续时间 1秒，占空比 1% 900 A 

TA=125℃，持续时间 1秒，占空比 1% 600 A 

6.4 电学参数 

 符号  参数 测试条件 
典型

最小值
值 

最大值 单位 

VCC 工作电压 - 4.5 5 5.5 V 

ICC  工作电流  TA=25℃，输出无负载 - 11.18 11.25 mA 

BW 内置带宽 Small signal：–3 dB，CL=1nF，TA=25℃ - 65 - KHz 

TPO 
TA =25℃，CL

上电时间 
 =1nF，灵敏度 2 mV/G，恒定磁场：

400Gs 
- 100 - us 

TTC 
温度补偿上电 TA =125℃，CL

时间 

 =1nF，灵敏度 2 mV/G，恒定磁场：

400Gs 
- 300 - us 

 
 

    VUVLOH
欠压锁定阈值

TA=25℃，电压上升，器件开始工作 4.1 V 

     VUVLOL TA=25℃，电压下降，器件停止工作 3.8 V 

 VPORH
复位电压 

TA=25℃，VCC 上升 - 4.1 - V 

 VPORL TA=25℃，VCC 下降 - 3.8 - V 

 tPORR
上电复位释放

时间 
TA =25℃，VCC 上升 - 10 - us 

 ISCLP 最大电流源 - - 80 - mA 
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 开环式高精度线性电流传感器

 

  



 

 

 

 ISCLN 最大电流沉 - - 40 - mA 

 VOL

模拟输出饱和

低电平 
RL>=4.7KΩ - 0.5 - V 

  VOH

模拟输出饱和

高电平 
RL>=4.7KΩ VCC-0.3 - 4.97 V 

  CL 输出负载电容 VOUT to GND - 0.5 1 nF 

  
  

RL

VOUT

输出负载电阻
to GND 10 - KΩ 

    VOUTto VCC 10 KΩ 

   ROUT   输出电阻 - 9 Ω 

  tR 上升时间 TA=25℃，恒定磁场 400Gs，CL=1nF，灵敏度 2mV/Gs - 5.5 - us 

 TPD 传输延时 TA=25℃，恒定磁场 400Gs，CL=1nF，灵敏度 2mV/Gs - 4.5 - us 

  TRESP 响应时间 TA=25℃，恒定磁场 400Gs，CL=1nF，灵敏度 2mV/Gs - 4 5 us 

VN 噪声 TA =25℃，CL=1nF，灵敏度 2mV/Gs, BWf=Bwi  - 14.1 - mVp-p

     RP 主电流端电阻 1.5 1.8 mΩ 

Elin 线性误差 
 

TA =25℃，CL=1nF，灵敏度 2mV/Gs, BWf=Bwi - 0.4 % 

 Voq   静态工作点 TA =25℃，CL=1nF，灵敏度 2mV/Gs, BWf=Bwi 2.485- 2.500 -2.515 V 

ACS772LCB-050B-PFF-T 特性 

特征  符号  测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

  外部电流范围 IP –50 50 A 

  灵敏度  SensTA Ip 的满量程应用 5ms,TA=25℃ 40 mV/A 

  
 

 输出 
50%VCC

VOQ 
或 2.5

V 

  噪声 
TA=25℃, VOUT 至 GND 之接 10 

VNOISE 
nF 电容 

12 mV 

 非线性 ELIN 
满量程 IP范围内,IP 应用了

5ms 
–1 1 % 

  

零电流输出误差 

VOE(TA) IP=0A,TA=25℃ ±7 mV 

  VOE(TOP)HT IP=0A,TOP=25℃至 125℃ ±15 mV 

  VOE(TOP)LT IP=0A,TOP=–40℃至 25℃ ±18 mV 

  ESEN

灵敏度误差 

(TA) IP=±50A,TA =25℃ ±1.2 % 

  ESEN(TOP)HT IP=±50A,TOP=25℃至 125℃ ±2.3 % 

   ESEN(TPO)LT IP=±50A,TOP=–40℃至 25℃ ±2.3 % 

  
在满量程 IP 范围内，IP应用

准确度 

ETOT(HT) 
时间 5ms,TOP=25℃到 150℃ 

±2.5 % 

  
在满量程 IP 范围内，IP应用

ETOT(LT) 
时间 5ms,TOP=-40℃至 25℃ 

±2.5 % 

ACS772LCB-100B-PFF-T 特性 

特征   符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

  初级电流采样 IP –100 100 A 

  灵敏度  SensTA Ip的满量程应用5ms, TA=25℃ 20 mV/A 
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 输出 
50%VCC

VOQ 
或 2.5

V 

  噪声 VNOISE 
TA=25℃, VOUT 至 GND 之间输

出 10nF 
8 mV 

 非线性 ELIN 
满量程 IP范围内, IP 应用了

5ms 
–1.25 1.25 % 

  

零电流输出误差 

VOE(TA) IP=0A,TA=25℃ ±5 mV 

  VOE(TOP)HT IP=0A,TOP=25℃至 125℃ ±20 mV 

  VOE(TOP)LT IP=0A,TOP=–40℃至 25℃ ±20 mV 

  ESEN

灵敏度误差 

(TA) IP=±100A, TA=25℃ ±1.2 % 

   ESEN(TOP)HT IP=±100A,TOP=25℃至 125℃ ±2.3 % 

  
IP=±100A,TOP=–40℃至

ESEN(TPO)LT 
25℃ 

±2.3 % 

  
在满量程 IP 范围内，IP应用

准确度 [4] 

ETOT(HT) 
时间 5ms,TOP=25℃到 150℃ 

±2.5 % 

  
在满量程 IP 范围内，IP应用

ETOT(LT) 
时间 5ms,TOP=-40℃至 25℃ 

±2.5 % 

ACS772KCB-150B-PFF-T 特性 

特征  符号  测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

  初级电流采样 IP –150 150 A 

  灵敏度  SensTA Ip的满量程应用5ms, TA=25℃ 13.3 mV/A 

  噪声 VNOISE 
TA=25℃, VOUT 至 GND 之间接

10nF 电容 
6 mV 

 非线性 ELIN 
满量程 IP范围内, IP 应用了

5ms 
–1 1 % 

  

零电流输出误差 

VOE(TA) IP=0A,TA=25℃ ±5 mV 

  VOE(TOP)HT IP=0A,TOP=25℃至 125℃ ±20 mV 

  VOE(TOP)LT IP=0A,TOP=–40℃至 25℃ ±20 mV 

  ESEN

灵敏度误差 

(TA) IP=±150A,TA=25℃ ±1.2 % 

   ESEN(TOP)HT IP=±150A,TOP=25℃至 125℃ ±2.3 % 

  
IP=±150A,TOP=–40℃至

ESEN(TPO)LT 
25℃ 

±2.3 % 

  
在满量程 IP 范围内，IP 应用

准确度 [4] 

ETOT(HT) 
时间 5ms,TOP=25℃到 150℃ 

±2.5 % 

  
在满量程 IP 范围内，IP 应用

ETOT(LT) 
时间 5ms,TOP=-40℃至 25℃ 

±2.5 % 
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ACS772ECB-200B-PFF-T 特性 

特征  符号  测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

  初级电流采样 IP –200 200 A 

  灵敏度  SensTA Ip的满量程应用5ms, TA=25℃ 10 mV/A 

  噪声 
TA=25℃, VOUT 至 GND 之间输

VNOISE 
出 10nF 

3 mV 

 非线性 
满量程 IP范围内,IP 应用了

ELIN 
5ms 

–1 1 % 

  

零电流输出误差 

VOE(TA) IP=0A,TA=25℃ ±5 mV 

  VOE(TOP)HT IP=0A,TOP=25℃至 125℃ ±20 mV 

  VOE(TOP)LT IP=0A,TOP=–40℃至 25℃ ±20 mV 

  

灵敏度误差 

ESEN(TA) IP=±200A, TA=25℃ ±1.2 % 

   ESEN(TOP)HT IP=±200A,TOP=25℃至 125℃ ±2.3 % 

  IP=±200A,TOP=–40℃至
ESEN(TPO)LT 

25℃ 

±2.3 % 

  在满量程 IP 范围内，IP应用

准确度 

ETOT(HT) 
时间 5ms,TOP=25℃到 150℃ 

±2.5 % 

  在满量程 IP 范围内，IP应用
ETOT(LT) 

时间 5ms,TOP=-40℃至 25℃ 

±2.5 % 

  
在满量程 IP 范围内，IP应用

ETOT(LT) 
时间 5ms,TOP=-40℃至 25℃ 

1.2 % 

 
 

   

7.特性定义 

灵敏度(Sens)：灵敏度指示被测电流每变化 1A,传感器输出的变化值，单位是 mV/A。

其计算方法为:通入正向满量程电流以及负向满量程电流，传感器在 2点输出电压的差

除以正向满量程电流以及负向满量程电流差，即为传感器的灵敏度，具体计算公式如

下: 

SENS=(Vout(Ipmax)-Vout(Inmax))/(Ipmax-Inmax）。 

噪声（VNOISE）：由热噪声和在霍尔元件中观测到散粒噪声产生。噪声(mV)/灵敏度(mV/A)

可以得到器件能够解析的最小电流。 

静态电压输出的比值变化（%）： 
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灵敏度的比率变化（%）： 

静态输出电压（VOUT）：静态输出电压（VOUT）当初始电流为零时，设备的输出值。VOUT

的变化可以归因于线性 IC静态电压修调、磁滞和热漂移的分辨率。 

准确度（ETOT）：实际输出与其理想值的最大偏差，也称为精度。 

ETOT被分为四个区域： 

 0A 在 25℃：在 25℃的零电流的准确性，不受温度的影响 

 0A 超过Δ的温度：零电流的准确性，包括温度的影响。 

 25℃下的半量程电流：25℃时半量程电流下的精度，没有受到温度的影响。 

 超过Δ温度的半量程电流：包括温度影响在内的半量程电流的精度。 

8.1 上电时间 Power On Time——TPO 

当电源上升到工作电压时，芯片在对输入磁场做出反应之前，需要一个有限的时间来

给内部组件进行供电， 

上电时间：电源达到最小工作电压VCCMIN所花费的时间为t1；在外加磁场情况下，输

出达到稳定值的90%所花费的时间t2，两者的差值即为上电时间。 
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图 1：上电时间定义 

7.2 温度修调上电时间——TTC 

上电之后，在有效的温度补偿输出之前需要温度修调时间。

7.3 传输延迟——TPD 

当外部磁场达到最终值的 20%时，输出达到最终值的 20%时的时间差。 

图 2：传输延迟定义 

7.4 上升时间——TR 
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芯片输出电平从 10%上升到 90%之间的时间差。 

图 3：上升时间定义 

7.5 响应时间——TRESP 

芯片施加的外部磁场达到最终值的 80%，相应的输出值也达到 80%时的时间差。 

图 4：响应时间定义 

7.6 静态电压输出—— VOQ 

芯片电源电压和周围温度在工作范围内，被测电流为 0 的情况下，芯片的输出。 

注意：长时间工作在最大额定值，可能影响器件可靠性，超过最大额定值，会损坏器
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件。 

7.7 静态电压输出误差—— VOE 

在被测电流值为零时，传感器实际输出的电压与理想输出电压电源之差。在固定输出

电压时，静态电压输出误差是实际输出误差与 2.5V 电压的差值。在与供电成比例的输

出模式，静态电压输出误差是实际输出误差与 VCC/2 的差值。

7.8 灵敏度-Sens 

灵敏度指示被测电流每变化 1A, 传感器输出的变化值，单位是 mV/A。其计算方法为 

通入正向满量程电流以及负向满量程电流，传感器在 2 点输出电压的差除以正向满量

程电流以及负向满量程电流差，即为传感器的灵敏度，具体计算公式如下 

SENS = (Vout(Ipmax) − Vout(Inmax))/(Ipmax − Inmax） 

这里Ipmax 和 Inmax 分别为正向满量程电流 以及负向满量程电流，Vout(Ipmax) 和

Vout(Inmax)分别为正向满量程电流以及负向满量程电流时传感器的模拟输出电压。 

7.9 全局误差范围- ETOT 

本误差值代表在各种环境下传感器的最大误差，值等于在全电流测量范围内，各温度

范围内的测量误差绝对值，再除以传感器最大输出动态范围。具体可表示如下： 

ETOT(I P)=Max(Vout–Vout_idea)/(Vout(IPmax)-Voq) 

 
 

   

这里， Max(Vout–Vout_idea)代表测量范围内的最大误差，(Vout(IPmax)-Voq) 代表传

感器最大输出动态范围。 

7.10 非线性误差- ELIN 

由于传感器是非理想器件，其输出电压与被测电流在实际应用中不是完全线性的，经

过最小二乘法线性拟合，传感器最大输出误差除以传感器动态范围，即为传感器的线

性误差，  
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（

 

 

  

是传感器测量范围内最大线性误差

ELIN

这里，∆Vout

8.产品尺寸信息 

 

              

 

（IP）= ∆Vout/(Vout(IPmax)-Voq) 

是传感器测量范围内最大线性误差。 
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9. 注意事项 

  霍尔是敏感器件，在使用及存储过程中应注意采取静电防护措施。 

  在安装使用中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械应力。 

  建议焊接温度不超过 350℃，持续时间不超过 5秒。 

 

 

 

 
 

   

 为保证霍尔芯片的安全性和稳定性，不建议长期超出参数范围使用。 
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